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Fabrication de composants de puissance en oxyde de gallium 
 

Cadre général : 

La transition écologique dans laquelle s’engage de plus en 

plus de pays conduit l’industrie microélectronique à 

s’orienter vers la durabilité. Basée sur cette tendance, la 

nouvelle génération de composants de puissance intègre 

désormais des matériaux semi-conducteurs à large bande 

interdite, tel que l’oxyde de gallium. Ils permettent de 

fabriquer des composants qui supportent des tensions 

élevées avec de faibles pertes d’énergie en 

fonctionnement et par échauffement. Le stage s’inscrit 

dans ce contexte et celui du projet ALOFET (2024-2028) 

financé par l’Agence Nationale de la Recherche. Ce projet 

vise à développer une nouvelle architecture de transistors 

à haute mobilité d’électrons à base d’oxyde de gallium, capable de supporter des tensions supérieures 

au kilovolt. Ces transistors ont pour vocation d’intégrer des convertisseurs de tension, des onduleurs, 

des hacheurs, … qui seront ensuite insérés dans des véhicules électriques, des installations de 

panneaux solaires, des parcs d’éoliennes, etc... Les composants de puissance en oxyde de gallium ont 

le potentiel pour répondre aux applications couvertes par les technologies SiC et GaN, tout en donnant 

accès à de nouveaux champs applicatifs. 

 

Sujet exact, moyens disponibles : 

L’objectif du stage est de fabriquer des condensateurs et des diodes en oxyde de gallium. Ces 

composants constitueront les premières briques technologiques qui conduiront ensuite à la réalisation 

plus aboutie d’un transistor. Pour effectuer ce travail, la ou le stagiaire aura à sa disposition les outils 

de la salle blanche NanoFab (banc de chimie, lithographie, gravure, dépôt) et les moyens de 

caractérisation morphologique, électrique et optique de l’Institut Néel. Les composants seront 

fabriqués à partir de substrats d’oxyde de gallium et de couches minces fournies par les partenaires du 

projet ALOFET (LMGP et PHELIQS). Les résultats expérimentaux obtenus sur les couches minces 

seront confrontés aux études structurales menées en parallèle par les autres partenaires (LMGP, MEM). 

 

Interactions et collaborations éventuelles : 
LMGP (CNRS-Grenoble), PHELIQS (CEA-Grenoble), MEM (CEA-Grenoble) 

 

Ce stage pourra se poursuivre par une thèse (ou ce sujet est limité à un stage M2...). 

Oui, le stage pourra se poursuivre par une thèse. 

 

Formation / Compétences : 

De niveau master ou école d’ingénieur, la ou le candidat(e) doit avoir des connaissances en 

physique des semi-conducteurs et composants. Une expérience en caractérisation et/ou 

fabrication de dispositifs microélectroniques serait un plus. 
 

Période envisagée pour le début du stage : 

Février/Mars 2024 (limite de candidature due à une longue procédure administrative : décembre 2023) 

 

Contact : 

Philippe FERRANDIS  

Institut Néel - CNRS 

04 76 88 74 64 

philippe.ferrandis@neel.cnrs.fr 
Plus d'informations sur : http://neel.cnrs.fr 


